
















专利名称(译) 高孔径比面内切换模式有源矩阵液晶显示单元

公开(公告)号 US7777852 公开(公告)日 2010-08-17

申请号 US11/802467 申请日 2007-05-23

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社
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当前申请(专利权)人(译) GOLD CHARM LIMITED

[标]发明人 KAWASAKI TAKU
KONNO TAKAYUKI
NISHIDA SHINICHI

发明人 KAWASAKI, TAKU
KONNO, TAKAYUKI
NISHIDA, SHINICHI

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/134363 G02F2001/134372 G02F2201/40

代理机构(译) YOUNG＆THOMPSON

优先权 2006145623 2006-05-25 JP

其他公开文献 US20070273819A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在通过栅极线和横向数据线限定像素的矩阵图案的液晶显示单元中，透
明像素电极形成在与数据线相同的层上，并且相应的透明公共电极形成
在透明像素电极上方。在公共电极上提供液晶层。在每个像素的孔径
中，公共电极具有平行条纹部分的图案和孔径外部的外围部分，用于屏
蔽相应数据线的场。每个像素电极与相应的公共电极的平行条纹部分配
合，以沿着这些平行条纹部分产生内部边缘场，并且具有与公共电极的
周边部分重叠的部分，以产生周边边缘场，使得液晶单元可以均匀通过
内边缘场以及周边边缘场切换面内。
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